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See specs for product details.

Teilenummer JAN1IN6621US
CHersteler Moosemi
Beschvebung DIODEGENPURP440V2AD5A
e et
Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannung - Forwerd (V) (Ma) @1 LVe0mA
Spannung -Sperr (V) (max) BV
Supplier Device-Gehawse DSA
Geschwindiket SmallSignal =< 200mA (Io), Any Speed
see Mitary, MILPRE-9500/116
RicwartsErhoket Mm) s
Vepackwng Buk
Vepackung /Gehause SQMELE, A
Betriebstemperatur - Anschiuss - GCN200C
Befestigungsat SwfaceMount
Diodentp Sndard
stom-Sperfeckstom@ve SonA@7SV
Cswom-Richt@) o0mA
KepazatoviF 2BF@ LSV, IMHZ

JAN1N6621US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1IN6621US-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1IN6621US
Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N6621US E-Mail: Info@Y-IC.com
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JAN1NG6621U

Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 400V 1.2A A-
MELF

KMI:HWEYB

JAN1N6622US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 660V 2A D5A

KMI:HWEYB

JAN1N6620U

Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 200V 1.2A A-
MELF

JAN1N6622
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 660V 2A AXIAL

JAN1N6622US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 660V 2A D5A

KMICHWEYB

JAN1N6622U
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 600V 1.2A A-

KMI:HWEYB

JAN1N6621U
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 400V 1.2A A-

JAN1NG6621
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 440V 2A AXIAL

MELF MELF
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